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วงจรไดโอด

I ประเภทของวงจร
I rectifier
I clipper
I clamper
I Zener diode regulator

I วงจร rectifier
I Half-wave rectifier



I วงจร rectifier (ต่อ)
I Full wave rectifier (bridge)

I Full wave rectifier + smoothing capacitor



I วงจร clipper (ตัดสัญญานบางส่วน)



I วงจร clipper (ต่อ)



I วงจร clamper (เปลี่ยนระดับ DC)



I วงจร clamper (ต่อ)



I วงจร Zener diode regulator (จำกัดขนาดของสัญญาน)



วงจรทรานส์ซิสเตอร์

I วงจรตั้งต้น (biasing circuit) ของทรานส์ซิสเตอร์ (npn)
I Fixed bias circuit

Kirchhoff law

VCC − IBRB − VBE = 0, VCC − ICRC − VCE = 0 (1)

IC = βIB , VCE = VCC − ICRC (DC load line) (2)



I Fixed bias DC load line

β = 50,VCC = +10V ,RC = 1.2kΩ,RB = 220kΩ,VBE = 0.7V

7→ IBQ =
(10− 0.7)V

220kΩ
= 42.3µA, ICQ = 50(42.3µA) = 2.11mA (3)

VCEQ = 10− (2.11mA)(1.2kΩ) = 7.46V (4)



I Fixed bias + emitter feedback circuit

VCC = ICRC + VCE + IERE (5)

VCC = IBRB + VBE + IERE (6)

IC ' IE = βIB (7)

7→ ICQ
' VCC − VBE

RE + RB/β
(8)

β = 100, VCC = 20V ,RC = 1.8kΩ,RE = 200Ω,RB = 270kΩ

7→ ICQ
= 6.66mA, VCEQ

= 6.68V



วงจรขยายสัญญาน

I วงจรขยายสัญญานเบื้องต้น


